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摘要(译)

本发明提供了一种薄膜晶体管和包括该薄膜晶体管的有机电致发光显示
器。该有机电致发光显示器包括：栅极；与栅极绝缘的源、漏极；与栅
极绝缘并且与源、漏极电连接的有机半导体层；使栅极和源、漏极或有
机半导体层绝缘的绝缘层；以及电子提取层，该电子提取层包括位于有
机半导体层和源、漏极之间的路易斯酸化合物。电荷可以很容易堆积，
从而在半导体层上产生了沟道掺杂效应，因而防止能量势垒形成并且提
高了注入到沟道中的载流子的数量。结果是，得到了接触电阻低、注入
载流子数量大、电荷迁移率好的TFT。因此，包括上述TFT的平板显示器
可靠性高并且功耗低。
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